Текущие задание для дистанционного обучения
По дисциплине: Научн. исследования и УИРС
Группа: ТКс-18.
Первое задание:  Изучит материалы по дисциплине.
Ответить письменно на вопросы:
1.Проанализировать резистивные элементы и дать ответы на вопросы:
1.В каких величинах измеряется величина сопротивления резистивного элемента?
2. Какие вы знаете резистивные элементы по характеру изменения сопротивления?
3. Объяснить конструктивную особенность типов резисторов по характеру изменения сопротивления.
4. Привести пример маркировки резистивного элемента.
5. Привести шкалу номинальных значений сопротивлений, применяемых в промышленности.
6. Какие необходимо знать параметры резистивных элементов для применения в радиоэлектронных схемах?
7. Что характеризует параметр ТКС сопротивления?
8. Что характеризует величина рассеиваемой мощности сопротивления?
9. Что означает разброс параметров сопротивления резистора?
10. Особенности цветовой маркировки на сопротивлении.

2. Проанализировать радиоэлемант конденсатор и дать ответы на вопросы:
1.В каких величинах измеряется величина ёмкости конденсаторов? Приведите пример.
2. Какие вы знаете конденсаторы по характеру изменения ёмкости?
3. Конструкция и материалы, применяемые в конденсаторах.
4. Схемное обозначение конденсаторов на электронной схеме.
5. Буквенно-цифровое обозначение конденсаторов.
6. Привести пример маркировки конденсаторов.
7. Какие необходимо знать параметры конденсаторов для применения в радиоэлектронных схемах?
8. Что характеризует параметр ТКЕ в конденсаторном элементе?

3. Проанализировать радиоэлеманты полупроводниковых диодов и дать ответы на вопросы:
1. Какой радиоэлемент называется диодом?
2. Типы диодов и их электрические отличия в работе.
3. Графическое обозначение семейства диодов на схеме.
4. Какой радиоэлемент называется тиристором?
5. Типы тиристорных элементов и их электрические отличия в работе.
6. Графическое обозначение тиристора на схеме.
7. Устройство тиристора и его транзисторный аналог.
8. Нарисовать вольтамперную характеристику тиристора и провести её анализ.
9. Что собой представляет фотоэлектронный прибор?
10. Принцип работы фотоэлектронного прибора.
11. Типы фотоэлектронных приборов.
12. Обозначение на схеме семейства фотоэлектронных приборов.
13. Что собой представляют оптронные пары?
14. Какие бывают оптронные пары по конструктивному исполнению?
15. Как обозначаются оптронные пары на схеме?
16. Классификационная маркировка полупроводниковых приборов диодного типа.
17. Привести пример буквенно-цифровой маркировки полупроводникового прибора с расшифровкой.

4. Проанализировать радиоэлеманты полупроводниковых транзистор и дать ответы на вопросы:
1.Приведите классификацию транзисторов.
2. Конструкция биполярного транзистора.
3. Конструкция полевого транзистора.
4. Какие бывают транзисторы по исходному полупроводниковому материалу?
5. Буквенно-цифровое обозначение транзисторов.
6. Приведите пример маркировки транзистора с последующей расшифровкой обозначения.
7. Приведите графическое обозначение транзисторов на электрической схеме.
8. Чем отличается биполярный транзистор р-п-р и п-р-п типа?

5. Проанализировать всевозможного типа радиотехнические схемы и дать развернутый ответ на вопросы:
1.Какие бывают типа радиотехнических цепей?
2. Что такое принципиальная схема, её особенности, конструкция? Как она строится?
3. Что такое структурная схема, её особенности, конструкция? Как она строится?
4. Что такое функциональная схема, её особенности, конструкция? Как она строится?
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